FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 810

p-n-p-Fldchentransistor

b) Dynamische Kenndaten
(f = 1 kHz, #3 = 25" C) Mittelwerte und Streubereiche

Emitterschaltung:

Arbeitspunkt: —U,= 3 Y: —lo=1mA
KurzschluB-Eingangswiderstand Mu = 800 O
(500 - - - 1500)
Leerlauf-Ausgangsleitwert h'g = 22
(10- - - 80) usS
Kurzschlufistromverstdrkung By = 13
(10+ - - 20)
Leerlauf-Spannungsriickwirkung  h'y, = 6,6 4
(3--- 25) 10
Grenzfrequenz f'a = 10 kHz
maximale Leistungsverstdarkung  G'max — 33 dB
28 - - 35)

Anderungen vorbehalten



FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1947

OC 810
p-n-p=Fldchentransistor

Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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Anderungen vorbehalten




